TRANZYSTORY n-p-n , , 23-14/2
BFP519, BFP520 i BFP521

SWW 1156-213

Tranzystory krzemowe epiplanarne malej mocy wielkiej Prad zerowy

czgstotliwosci. ) . kolektor-baza

Sa przeznaczone do stosowania w ukladach wzmacniajg- przy Uecg =20V,

cych i generacyjnych'w zakresie czestotliwo$ei do 100 MHz tamb = 398 K )

oraz w ukladach przelaczajgcych $redniej szybkoSci. (125°C) Ico — 30 pA

Napiecie przebicia
- kolektor-baza
przy Icso = 10 pA  Unsrycen 70 —_— v
Napiecie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic =10 mA, U(Bg)czo 50 _ v
Napiecie przebicia
emiter-baza
. przy Ieso = 10 pA Usrs80 5 —_ v
Napiegcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,
Is=2mA Ucrsat — 05 V
Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
Is=2mA UBEsat —_ 1 v
Wspblczynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
“przy Ic = 10 mA,
DANE TECHNICZNE - Ucg=86V hoye kL II 20 35 —
) ) 5 kL III 30 90 —
-~ ' ' KLV 70 170 —
WartoSci dopuszczalne parametrow eksploatacyjnych kL. VI 150 350 —

1421

-1
254

$94619%)
P5E8-95

Tranzystor w obudowie metalowej TO18(CE22). Ko-
lektor jest polgczony elektrycznie z obudows.

Typ . BFP519 BFP520 BFP521 TRANZYSTOR BFP520

Napiecie kolektor-baza Ucgy 70 50 30 v

Parametry statyczne
Napigcie kolektor-

-emiter : Ucro 50 30 15 v przoy tamp = 208 K
Napigcie emiter-baza  Uggy 5 5 5 v (25°C) min. maks,
Prad kolektora Ic 50 50 50 mA Prad zerowy .
Prad szczytowy kolektor-baza -
kolektora Icu 200 200 200 mA przy Ucso = 20V ‘*Icpy - - 100 nA
Prad bazy . Is 5 5 5 . mA Prad zerowy
Moc kolektora Pc 300 300 300 mA kolektor-baza
Temperatura zlgcza ty 423 K (150°C) przy Ucps = 20V,
Zakres temperatury prz}; tamp = 398 K ‘ ‘
skladowania tatg 218...398 K (—55...4+125°C) (125°C) Icmo — 30 pA

Napigcie przebicia
kolektor-baza
TRANZYSTOR BFP519 przy Icso = 10pA Uremo 50 -V
Napiecie przebicia

Parametry statyczne kolektor-emiter

i b 5 przy Ic = 10mA  Ugprepe 30 - Vv
DIZY tamp = 298 K Napig:ie gzzbida
(25°C) min, maks. emiter-

Prad zerowy - przy Ieso = 10 pA  Usrizse 5 -V
kolektor-baza * Podzialu na klasy dokonuje si¢ na zyczenie odbiorey okreSlene
przy Ucse =20V  Icpy - 100 nA w zaméwieniu, o
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Napigcie nasycenia
kolektor-emiter
przy Ic = 20 mA,
Ip =2mA

Napiecie nasycenia
baza-emiter
przy Ic= 20 mA,
Ig =2mA

Wsp6tezynnik
wzmocnienia pra-
dowego*
przy Ic = 10 mA,
ch =6V

UCEmt -

UBEsat -

kL II 20
k1. III30
kL. V 70
k1. VI 150

hese

TRANZ}(STOR BFP521
Parametry statyczne

przy tomp = 298 K
(25°C) min.
Prgd zerowy
kolektor-baza
przy Ucpe =20V
Prad zerowy
kolektor-baza
przy Ucgg =20V,
tamp =398 K (125°C)Icp, —
Napigcie przebicia
kolektor-emiter
przy Ic =10mA  Ugp)cro 15
Napigcie przebicia
kolektor-baza
przy Icps = 10 pA
Napiecie przebicia
emiter-baza
~ przy Iepy = 10 pA
Napiecie nasycenia
kolektor-emiter -
przy Ic= 20 mA,
1 B = 2mA
Napiecie nasycenia -
baza-emiter
przy Ic = 20 mA,
Ig = 2mA
Wspblezynnik
wzmocnienia prg-
dowego* - -~
przy Ic = 10 mA,
Ucg=6V,

Icho —_—

Usrycee =~ 30

UryEBo 5

UCESllt ‘ -

Upgsat —

hgye kLII 20
Kl 1T 30
kLV 170
kL VI 150

Parametry dynamiczne
przy t,ﬁnb =208 K

Czestotliwo§¢ graniczna.
przy Ic = 5 mA, N
Ucz =10 V,
f.= 100 MHz Jfr 180 —

w zaméwieniu,

(25°C) min. typ.
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TRANZYSTORY BFP519, BFP520 i BFP521

maks.

nA

wA

. MHz

*.Podzialu na klasy dokonuje sie na zyczenie odbiorcy okreéloné

Stala czasu sprzezenia

zwrotnego

przy Ic = 5mA,

Uce=108V,

f = 5MHz
Pojemno$é kolektora

przy Ic =5mA, ,

‘UCE =10 V,

f = 5MHz
Impedancja wej§ciowa

przy Ic = 2maA,

Uce=5V,f=1kHz hye — .8 —
Wspblczynnik napie-

ciowy sprzeZenia

zwrotnego

przy Ic = 2mA,

UCE=5V,f=1kHZ h‘ge _—
Warto§é malosygnalowa

wspblczynnika

wzmocnienia prado-

wego

przy Ic = 2mA,

UCE =5 V, f = 1kHz hglg —_— 75 —
Admitancja wyjsciowa

przy Ic = 2mA,

ch =45 V, f = lkaZ
Czas wlgczania

przy Ic =200 mA,
. 131 =‘—Igg = 40 mA
Czas wylaczania

przy Ic = 200 mA,

IBl = _'IBz =40 mA

rbb’Cc —_ - 500

Cc —_ 5 8

0,6-10-4—

hese — 10 —
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Zalezno$§¢ temperaturowa mocy strat Pc = f(t)
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Charakterystyka wejsciowa Is = f (Upz); Uce — pa- Zaleznos¢é temperaturowa pradu zerowego Icm =
rametr = f (tamb)
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Zalezno§é statycznego wspblczynnika wzmocnienia
pradowego od pradu kolektora hgie = f (Ic)
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tora fr = f (I¢)

. Zalezno§é czestotliwos$ci granicznej od pradu kolek-

Zalezno§é¢ wspélczynnika szumoéw od czestotliwosci

X a5 8 [T D
BFP520 F Uee =5V - BFP 520
F | grpsar [ag] fo=tkhz ——— 8521
[a8] 6N p L [amp=2"C S Z
Ugg=5V N\ A
I =02mA e Qs
. R =2k \\@ » v,
10N tums = 25°C 4 <7 -
o s V‘B/
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oa’ 1 0 fﬂ(Hﬂ 100 0,01 - a1 1 ][[/nA] 10

Zalezno§é wspbtczynnika szuméw od pradu kolek-

F=f@ tora F = f (I¢)

PRODUCENT DYSTRYBUTOR
UNITRA {Jj UNITRA

E CEMI L-I UNIZET

NAUKOWO-PRODUKCYJNE CENTRUM
POLPRZEWODNIKOW , TEWA”
‘ul. Komarowa 5
02-675 Warszawa
Telefon: 431431
Teleks: 813219

BIURO ZBYTU SPRZETU

TELERADIOTECHNICZNEGO

ul, Nowogrodzka 50
00-695 Warszawa
Telefony: 289411, 286471
Teleks: 813435
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